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Krótki opis: 
 
 Celem projektu jest obserwacja procesów akumulacji oraz transformacji 
defektów, zachodzących wskutek  implantowania matrycy ß-Ga2O3 jonami ziem 
rzadkich (RE) oraz późniejszego wygrzewania. W zamierzeniu projektu jest 
również identyfikacja powstałych defektów strukturalnych metodą RBS/c 
wspomaganą poprzez symulacje komputerowe oparte o techniki Monte Carlo 
oraz badania strukturalne metodą HRXRD. Ponadto  planowane jest również 
zbadanie mechanizmów aktywacji optycznej i elektrycznej atomów domieszki 
RE oraz jej interakcji z atomami matrycy zachodzących wskutek wygrzewania. 
W tym celu przeprowadzone zostaną również badania optyczne i elektryczne. 
 

 


